Solution for researching

Purificador De Gas De Laboratorio De Alta Pureza Para

Atmdsfera Inerte Y Gases De Proceso Ultralimpios

Numero de articulo: KT-JH

Introduccion

Descubra nuestro purificador de gas de
laboratorio de alta pureza disefiado para el
suministro continuo de gas inerte ultralimpio.
Con una eliminacién eficaz de humedad y
oxigeno a niveles sub-ppm, este sistema
garantiza la integridad absoluta de la atmésfera
para exigentes instalaciones de investigacion
de CVD, sintesis de semiconductores y
metalurgia avanzada.

Aprende mas

Aplicacion Descripcion Beneficio clave

Suministra gas portador de argén o nitrégeno ultra puro
directamente a las cdmaras de CVD, PECVD y ALD durante el
procesamiento de obleas.

Epitaxia de semiconductores y
peliculas delgadas

Procesamiento térmico en
atmésfera inerte

Purifica las corrientes de gas de proteccién para hornos tubulares,
hornos de atmésfera de vacio y unidades de sinterizado dental que circonio y superaleaciones refractarias durante procesos de alta
procesan aleaciones reactivas.

Previene la oxidacién del sustrato, minimiza los defectos de poros
(pinholes) y garantiza una alta uniformidad de la pelicula a lo largo
de delicadas capas atémicas.

Elimina la descamacion superficial y la descarburacién en titanio,

temperatura.

Acondiciona atmdsferas protectoras en cajas de guantes, lineas de Protege los anodos de litio metalico y las composiciones de

1+D de baterias de litio y
estado sélido

ensamblaje de celdas tipo pouch y estaciones de formulacién de

electrolitos.

Fabricacion de fibra éptica y
fotovoltaica

Fabricacion aditiva e
impresién 3D

Suministro de gas portador
para instrumental analitico

Catalisis y sintesis de
nanomateriales

Purifica la atmdsfera de proceso durante el estirado de preformas,
el lingotado de silicio y la deposicién de capas de contacto
pasivadas en obleas.

Proporciona corrientes portadoras ultraestables y libres de
humedad para cromatografia de gases (GC-MS), espectrometria de prolonga la vida Util de los detectores analiticos y mejora la
emisién 6ptica (OES) y TGA.

electrolito sélido sensibles a la humedad frente a la degradacion
catastréfica por humedad.

Previene las bandas de absorcidn de hidroxilo (OH) en el vidrio de
silice y preserva la vida Util de los portadores en células solares de
alta eficiencia.

Recircula y refina gases inertes de proteccion dentro de las cdmaras Mantiene niveles de oxigeno excepcionalmente bajos para evitar
de construccién de fusién selectiva por laser (SLM) y fusién por haz salpicaduras, porosidad y fragilidad en la impresién de metales
de electrones (EBM).

reactivos.

Reduce el ruido de fondo, previene el sangrado de la columna,

reproducibilidad cuantitativa.

Suministra atmdsferas de reaccién limpias durante la reduccion de Elimina el envenenamiento competitivo de los sitios activos del

catalizadores, calcinacién y sintesis a alta presién de nanotubos de
carbono (CNT).

catalizador causado por oxigeno residual e impurezas de humedad

organica.

Parametro de especificacién KT-JH-10 KT-JH-30 KT-JH-60 KT-JH-100

Numero de articulo
Compatibilidad de gas purificado
Caudal nominal

Requisito de pureza del gas de
entrada

Nivel de impureza de salida (02)

KT-JH-10
Ar, N2, He, Kr, Ne, H2

10 L/min (0,6 m3/h)

= 99,99% (Grado técnico)

=< 0,05 ppm (= 50 ppb)

KT-JH-30
Ar, N2, He, Kr, Ne, H2

30 L/min (1,8 m3/h)

= 99,99% (Grado técnico)

=< 0,05 ppm (= 50 ppb)

KT-JH-60
Ar, N2, He, Kr, Ne, H2

60 L/min (3,6 m3/h)

= 99,99% (Grado técnico)

=< 0,05 ppm (= 50 ppb)

KT-JH-100
Ar, N2, He, Kr, Ne, H2

100 L/min (6,0 m3/h)

= 99,99% (Grado técnico)

=< 0,05 ppm (= 50 ppb)
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Parametro de especificacion KT-JH-10 _ KT-JH-60 KT-JH-100

=< 0,1 ppm (Punto de rocio = - =< 0,1 ppm (Punto de rocio = - =< 0,1 ppm (Punto de rocio = - = 0,1 ppm (Punto de rocio < -
90 °C) 90 °C) 90 °C) 90 °C)

Nivel de impureza de salida (H20)
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